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摘要(译)

本发明的实施例提供一种像素界定层及OLED器件，涉及显示技术领域，
可使各个像素单元发光材料的衰减状态一致，并避免溶液外溢造成的串
色。该像素界定层包括多个开口，开口具有底面开口、顶面开口和侧
壁；该开口至少包括限定第一像素单元的第一开口和限定第二像素单元
的第二开口；第一开口中填充有第一像素发光材料，第二开口中填充有
第二像素发光材料；第一像素发光材料的衰减速度小于第二像素发光材
料的衰减速度，第一开口的底面开口面积小于第二开口的底面开口面
积；开口的侧壁具有预设基准面；开口限定的空间包括基准面内的主体
空间和基准面外的扩展空间；第一开口的扩展空间体积大于第二开口的
扩展空间体积。用于OLED器件的制备。
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